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A 2030 HIIV Vorlaufige technische Daten

Der Schaltkreis ist ein Leistungsverstarker mit Gegentakt-B-Endstufe, der vor-
wiegend fur NF-Endstufen in der Rundfunk- und Phonoindustrie vorgesehen ist.
Hinsichtlich einer Applikation ist der Schaltkreis als Leistungsoperationsverstarker
mit interner Frequenzkompensation zu betrachten. Eingebaute Schutzvorrichtungen
(Uberstrom- und Temperaturschutz) sorgen dafuir, dal der Schaltkreis in seinem
sicheren Arbeitsbereich betrieben wird. '
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Gehéause: bpoliges Plastgehéuse,
ahnlich TO 220
A 2030 H — horizontaler Einbau 1 nichtinvertierender Eingang
A 2030 V — vertikaler Einbau 2 invertierender Eingang
Masse: = 3 g 3 Betriebsspannung Ug_
Typstandard: TGL 39609 4 Ausgang
Internationaler Vergleichstyp: TDA 2030 5 Betriebsspannung Us,
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Grenzwerte, glltig fur den Betriebstemperaturbereich

| min.
Betriebsspannung : : Us +6
Ausgangsspitzenstrom lom
Gesamtverlustleistung Piot
Innerer Warmewiderstand Rihjc |
Betriebstemperaturbereich ¥, - 25

") gilt nur, wenn ©, = 150 °C-PyoRinja Nicht Giberschritten wird

Statische Kennwerte

min. typ.
Stromaufnahme . Is 40
Us =18V
Ausgangsoffsetspannung Uo 5
US =18 Vv
Ausgangsleistung Po 16 20

Us=x14V,RL.=4Q

f=1kHz, k=10% :
Us=x14V,R.=8Q 10 12
f=1kHz, k=10%

Klirrfaktor | k 0,06,

Us==+14V,Po=0,1TW
f=1kHz,RL.=4Q ~
Us==+14V,Po=12W , 0,06

f=1kHz,RL=4Q
Us==% 14V,Po=8W 0,05

f=1kHz,RL=8Q
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Eingangsbiasstrom I
Us==*+18V :

Eingangsoffsetspannung |U1o|
US =+18V

Eingangsoffsetstrom | 1o]
Us =18V

‘Offene Spannungsverstarkung Aot 76
Us =+14V
USET =20 V, RL—> 0

Brummspannungsunterdriickung SVR = 40
US= 28V, RL=4Q, RG= 22 kQ
fBr= 100 HZ, UBr = 0,5 Veff

Signalrauschabstand S/N -
U=+14V,RL.=4Q '

fner = 30 Hz . .. 20 kHz

- BezugsgréBe Py = 50 mW

Obere Grenzfrequenz
Us=x14V,R.=4Q
Po=12W,AAy=-3dB

Abschalttemperatur
(Gehausetemperatur)
Us=+14V,R . =4Q

' Py = 2W ohne Kiihlung, f = 1 kHz

1 uA
4 20. mV
2 500 nA
80 dB
55 dB
70 - dB
172 ’ kHz
161 °C



Tabelle der MaRangaben (GroRtmale)

Benennung Malbuchstabe Xy;030 mm
Einbauhéhe A H 5,0
\Y 22,5
AnschlulBBbreite b H/V 1,1
AnschluBdicke c H/V 0,5
Gehauselange D H 16,5
\' 10,7
Lange des Kiihlbleches D1 H/V 6,9
Lange oberhalb Befestigungsloch D2 H 3,1
Gehausebreite E H 10,7
Vv 5,0
Rastermald e H/V 1,7
Reihenrastermal} el H/V 39
Dicke des Kiihlbleches F H/V 1,4
AnschluBBlange H 9,0
\" 8,6
Befestigungsloch P H/V 3,85
Abstand Anschliisse bis Gehduseboden Q H/V 2,8
Abstand Befestigungsloch bis 1. AnschluBreihe g1 H 15,0
Abstand Befestigungsloch
bis Oberkante Leiterplatte q2 Vv 18,0
Gehausehohe A2 "V 16,5
AnschluBBlange (kirzere) LO Vv 6,5
Lange der ungebogenen Anschliisse L1 \Y 35
Abstand Gehduseboden bis 1. AnschluRreihe Q2 \Y 4,9

Bestellbezeichnung: Schaltkreis A 2030 H — TGL 39609



Anwenderschaltungen:
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‘Kennlinien: A03001283
. 300rA2030
U Ui =f(Ucc) R=89
Py f =1kHz
k =10% 49
400 RL = Parameter y/
300 /
200 A
100
0
(0] 5 10 15 20
. Ucc
\"/
- A03003283
A 2030
f =1kHz
w k =3%
RL= Parameter
20{—
8%
avay/
10 /
0 —
0 5 10 15 20
Ucc



A0304283

A 2030
_f_c_a__ Po = f(Uce) R =4%
w f =1kHz ’

k =1%

RL= Parameter

20 /
8%
0 A
0 5 10 15 20
Ucc
—p &€
\/
LS
r
ny A03006283
_ A2030
E.QQ lcc=f(Uge)
mA
40 - ; g r/
30 /
20
0 5 10 15 20
o Uee



A03007283

%2030
U, U) = f(Uce) RL=8 %2
‘—v‘ f =1kHz
m k =1%
RL= Parameter /4Q
3001 //
200 ¢
100
0
0 5 10 15 20
Ucc
Vv
, A03009283
20[A2030 R-4]2
Po |py = feUp
w Ucc=%14V
f =1kHz
RL =Param. /
15
10
/ 84
5 /
0 /
0 100 . 200 300

mV



A03010283

10

A 2030 RL=8Q 4
K k =f(Po)
% Ucc=*14V
f = 1kHz
5 RL = Parameter
6
4
2
0
0 5 10 15 20
Po
—_—
w
s A03011283
"|A2030 PoEQIW
k k =g(f)
% 14 Ucc=#14V
"IRL =4%
Po = Parameter
1,2
1,0
0.8
0.6 S5Wii
12w |
f
04 i
0.2 ,
SN /]
o N L/
10 102 103 10* 10°




A03012283
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Ag 05/043/83

-REEEE elektronik

export-import

H Volk AuRenhandelsbetrieb d
veb halbleiterwerk frankfurt/oder il e
‘a leitbetrieb im veb kombinat mikroelektronik DDR - 1026 Berlin, Alexanderplatz 6

Haus der Elektroindustrie, Telefon: 2180

DDR 1200 Frankfurt/Oder — Telefon 4 60




